diode électroluminescente
| infrarouge @

S CQY89 A

Février 1986

Diode électroluminescente au GaAs, en boitier SOD-63 B2, diamétre 5 mm coloré en bleu trés«—
sombre.

Elle émet dans I'infrarouge quand elle est polarisée en direct.
Elle est destinée aux applications dans la commande & distance.
Elie est sélectionnée en deux classes d’intensité énergétique.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tensioninverse . . . .. . ... . ... 0. VR max 5 v
Courant directencontinu . . . ... ........... IF max 130 mA
Puissance totale dissipée 3 Tamp <25°C . . .. . ... Piot max 215 mw
Intensité énergétique a |g =100 mA CQY89A-I| le typ 15 mW/sr
CQY89A-lI g typ 22 mW/sr

Températuredejonction. . . . . . ... ... .0 0. Tj max 100 °c
Longueur d’‘onde du picd’émission. . . . . . ... ... Ap typ 930 nm
Angled'émission d mi-intensité . . . . . ... ...... e1n typ 40 °
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)

Tension
Tension inverseencontinu. . .. .............. VR
Courants
Courant directencontinu . ., . . .............. lF
Courant direct {valeur créte) :
tphp<50us:6=005 ........ e et IEMm
Courant direct de créte non répétitif maximal
tpCI0ws; 6=0,01.........000vivenn IFSM
Puissance
Puissance totale dissipée & Tamp <25°C . ... ..... Ptot
Températures
Températurede stockage. . . . ... ............ T,tg
Température de jonction., . . ... ... c e s e e Tj
Température de soudage au niveau du plan de siége
BId 108, . e et e Tsid

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-ambiance (sur circuit imprimé). . . ....... Rtk j-a

CARACTERISTIQUES

Tension directe en continu 3 IF=100mA .. ... ... VF

Tension directe (vaieur créte)

IFM=15Aton=20us;6=1/30........... VEM
Courant inverse

VR=bBV. . .. e e e e IR
Intensité énergétique

IF =100 mA CQY89A-iI le

CQY88A-II g

Puissance énergétique. . . . . ... ............. de

IFE=100mA. . . ....... ...,
Coefficient de températurede la puissance énergétique de/dT
Longueur d’'onde du picd’émission. . . . ... ...... Ap
Largeur spectrale & mi-intensité. . . ... ......... A9 N
Angle d'émission demi-intensité. . . . .. ......... 2]
Capacité diode & f =1 MHz

VR=0. .. .. i i e e Cd
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